
П210А, П210Ш
Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р уни­

версальные. Предназначены для применения в переключаю­
щих устройствах, выходных каскадах усилителей низкой ча­
стоты, преобразователях постоянного напряжения. Выпуска­
ются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип 
прибора указан на корпусе.

Масса транзистора не более 37 г с наконечниками выво­
дов и не более 48,5 г с крепежным фланцем.

Изготовитель —  завод полупроводниковых приборов, 
г. Запорожье.

П210А. П210Ш

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ:

при (/,0 -  2 В, 4с = 5 А для Г1210А,
не менее......................................................   15

типовое значение......................................  19*
при = 1 В, ^ = 7 А для П210Ш............  15...60

типовое значение......................................  23*
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Статическая крутизна прямой передачи тока
в схеме ОЭ:

при С/кз = 2 В, /к = 5 А для П210А,
не менее........................................................... 6,66 А /В

типовое значение..................................  9* А /В
при (/кэ = 1 В, /к = 7 А для П210Ш,
не менее........................................................... 6,52 А /В

типовое значение................................... 10* А /В
Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОБ при С/КБ = 20 В, /э = 0,1 А,
не менее............................. ...................................  100 кГц
Граничное напряжение при ^ и = 2,5 А,
не менее.................................................................  50 В

типовое значение...........................................  70* В
Плавающее напряжение эмиттер—база 
при Окъ -  40 В, не более:

П210А.............................................................. 1,5 В
П210Ш ............................................................  0,15 В

Обратный ток коллектора, не более:
Г=  +25 °С:

при иК5 = 45 В для П210А................... 8 мА
при икь = 65 В для П210Ш.................  8 мА

Т=  +70 °С:
при 1/кб = 45 В для П210А..................  50 мА
ПРИ ^ кб = 65 В для П210Ш.................  12 мА

Обратный ток эмиттера П210Ш, не более:
при иэ5 = 1,5 В ............. о................................  3 мА
при (/35 = 35 В ..............................................  10 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

при (/-я ^ 1,5 В для П210А.........................  65 В
при 0гх  2 0,5 В для П210Ш........................ 64 В

Постоянное напряжение коллектор—база
П210А.....................................................................  65 В
Постоянное напряжение эмиттер—база........... 25 В
Постоянный ток коллектора в режиме насы­
щения П210А........................................................  12 В
Импульсный ток коллектора в режиме насы­
щения при /ф ^  15 мкс для П210Ш........... ........  9 А
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Постоянная рассеиваемая мощность:
ГК^ + 2 5 ° С .....................................................  60 Вт
Гк = +  70 вС .....................................................  15 Вт

Тепловое сопротивление переход— корпус...... 1 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход— среда....... 40 °С/Вт
Температура р-п перехода.................................. +85 °С
Температура окружающей среды......................  — 60... Гк =

= +70 °С

Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода транзи­
стора должно быть не менее 20 мм.

Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 20 мм 
от корпуса в течение не более 10 с. Температура жала паяль­
ника должна быть не более +260 °С.
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